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(54) Windenergieanlage mit einem Umrichter und wenigstens einem Hochleistungswiderstand

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Winden-
ergieanlage mit einem Umrichter und wenigstens einem
Hochleistungswiderstand mit mehreren elektrisch in Rei-
he geschalteten Widerstandselementen (10, 11) jeweils
mit einer ersten und einer zweiten Seite (10a, 10b; 11a,
11b) und einem ersten und zweiten Ende (10c, 10d; 11c,
11d), wobei an dem ersten Ende (10c, 11c) ein erster
Anschluss (16a) und an dem zweiten Ende (10d; 11d)
ein zweiter Anschluss (16b) zum Verbinden der Wider-
standselemente (10, 11) vorgesehen ist. Der erste und
zweite Anschluss (16a, 16b) weist einen inneren Ab-
schnitt und einen äußeren Abschnitt auf, wobei der in-
nere Abschnitt des ersten Anschlusses (16a) in einem

vorgegebenen Winkel gegenüber der ersten Seite (10a,
11a) des Widerstandselementes (10, 11) gebogen ist
und der äußerer Abschnitt des ersten Anschlusses (16a)
in einer Ebene liegt, die im Wesentlichen parallel zur Ebe-
ne des Widerstandselementes (10, 11) liegt, und wobei
der innere Abschnitt des zweiten Anschlusses (16b) in
einem vorgegebenen Winkel gegenüber der zweiten Sei-
te (10b, 11 b) des Widerstandselementes (10, 11) gebo-
gen ist und der äußere Abschnitt des zweiten Anschlus-
ses (16b) in einer Ebene liegt, die im Wesentlichen par-
allel zur Ebene des Widerstandselementes (10, 11) liegt,
und wobei der Hochleistungswiderstand in der Nähe des
Umrichters angeordnet ist.
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